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5% многослойной углеродной нанотрубки (МУНТ). Исследование 
ь на автоматизированном спектрофлуориметре СМ 2203.
енные результаты экспериментальных исследований для образцов чистых ПЭНП 

зитов ПЭНП+5%МУНТ приведены на рисунке 1. Как видно из анализов 
. спектров, для образца нанокомпозита ПЭНП+5%МУНТ основные изменения в 

_ г людаются в диапазоне длин волн от 400 до 500 нм.
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1 -  Спектры излучения для образцов чистых ПЭНП и нанокомпозитов ПЭНП+5%МУНТ
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3 пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников системы Ge-Sb-Te, под 
н воздействиями (свет, импульс напряжения) реализуется реверсивный фазовый 
«стекло -  кристалл», позволяющий создавать оптические носители информации

• ак DVD, Blu-Ray и ячейки фазовой памяти (Phase Change Memory Cells).
3 системе Ge-Sb-Te наиболее перспективным для записи информации является состав

Тез (GST). Модификация данного состава примесями металлов позволяет уменьшить
• ристаллизации и увеличить быстродействие ячеек памяти. Однако особенности 
'■'.а записи информации в модифицированных металлами пленках GST<M> до конца 
ены.

5 данной работе приводятся результаты исследований по изменению локальной 
оры  наноразмерных пленок GST, модифицированных Bi (GST<Bi>), под действием 

:го облучения.



Наноразмерные пленки GST<Bi> толщиной от 50 до 200 нм, с концентрацией висмуг.
6 и 12 ат.% получались методом ионно-плазменного магнетронного сораспаления мишени 
GST и Bi в атмосфере аргона. Локальная атомная структура пленок исследовалась мегол. » 
комбинационного рассеяния света (КРС) и регистрировались in situ на спектрометр. 
SolverSpectrum 600/600 с использованием He-Ne лазера с X =633 нм.

Было установлено, что спектр КРС наноразмерных пленок GST при воздейсть - 1 
лазерного облучения в течение 1 минуты имеют вид, типичный для аморфной структуре 
пленок GST, и характеризуются главным пиком при 148 см '1. Дальнейшее лазер;-:: 
облучение пленок (до 8 мин.) приводило к появлению в спектре КРС пленок нового пика г л* 
125 см"1, характерного для метастабильной поликристаллической кубической ст р ук тур . 
После облучении наноразмерных пленок GST в течении 18 мин. в спектре КРС наблюдал:. 
существенное увеличение интенсивности пика при 125 см"1, что свидетельствовало е 
переходе структуры пленок GST в стабильную поликристаллическую гексагональк; • 
структуру.

Спектры КРС примесно-модифицированных пленок GST<Bi> имели вид, характер:-^ 
для аморфного состояния, и существенно отличались от спектров КРС пленок без примеа 
формой и положением основных пиков. После воздействии облучения лазера в теченн; - 
минут спектры КРС наноразмерных пленок GST<Bi> соответствовали стабильв * 
поликристаллической й гексагональной структуре. Важно отметить, что в отличии от чист» 
пленок GST, у пленок GST<Bi> при лазерном облучении наблюдается переход их структур: 
из аморфной в стабильную поликристаллическую гексагональную структуру ми:-: ■ 
промежуточную метастабильную поликристаллическую кубическую структуру.

Исследование эффекта переключения в наноразмерных пленках GST и GST<E и  
показало, что в пленках GST<Bi> наблюдается существенное уменьшение вре' е -в 
переключения и порогового напряжения переключения. Улучшение парам 
переключения в наноразмерных пленках GST<Bi> очевидно связано с особенно 
фазового перехода «стекло -  кристалл».

Работа выполнена по гранту No-4607/ГФ4 Комитета Науки МОН РК.

ELECTROMAGNETIC ABSORVER NANO-MAGNETIC COATING ON CONDUCTIY ♦
POLYMER TEXTILES
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Abstract. In this study coating nano-magnetic coating o f conductive polymers discusse: 
addition to the work presented here, a short review research have been conducted and recent s 
are discussed. Polyacrylonitrile (PAN) textiles with 2mm thickness are coated with ma_ 
nanoparticles in coating baths with Ni, Co and their alloys via an electroless metal depos 
method in the presented research. The crystal structure, morphology and magnetic nature 
composites are investigated by X-ray Powder diffraction, Scanning Electron Microscopy, a t :  
magnetization measurement techniques. The frequency dependent microwave absoi 
measurements have been carried out in the frequency range o f 8.2-18 GHz (X and P b« 
Diamagnetic and ferromagnetic properties are also investigated. Finally, the microwave abso.r 
of composites is found strongly dependent on the coating time.
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